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Informacja o zmianie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
ZP/77/051/D/13

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie: ,dostawa systemu osadzania cienkich warstw metodg ALD wraz
z niezbednym oprzyrzqdowaniem w ramach projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdanskiej”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwana dalej ,,uPzp“ Zamawiajacy: Politechnika Gdanska
informuje, ze dokonat zmiany tresci w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia zwana dalej ,,SIWZ®.
SIWZ ulega zmianom w nastepujacym zakresie:

1) Rdz. Il Opis przedmiotu zamoéwienai
Przed zmiang:

System ALD

Wymagane cechy i oprzyrzqdowanie
System musi by¢ dostosowany do pracy w clean roomie klasy 1000
System musi umozliwia¢ rozbudowe w celu nanoszenie warstw metalicznych, tlenkowych i
azotowych (co najmniej takich, jak: Al,Os, A,O3:Er, AL,O5:Yb, AIN, CaF,, CaS, Co, HfN;,
HfO,, Ir, La,0s, LiTi,04 Ni-Fe-Mn-O, Ni-Fe-O, PbS, Pd, Pt, Ru, Sin, SiO,, SiO,:Al, SrF,,
SrS, Ta,0s, TaN, TiAIN, TiN, TiO,, TiN, VO, Y-Fe-O, YSZ, ZnN, ZnO, ZnO:Al., ZnS,
ZnS:Mn, Zr0,) z komercyjnie dostepnych prekursorow.

Metalowa komora reakcyjna umozliwiajaca nanoszenie warstw na obiekty o maksymalne;j
$rednicy co najmniej 100 mm i maksymalnej wysokosci co najmniej 3mm.

Komora z przeptywem bocznym w celu umozliwienia czesciowego pokrywania podtoza np.
pot wafla.

Komora reakcyjna powinna posiadaé podgrzewane $ciany do co najmniej 150 °C

Komora podgrzewana ze wszystkich stron ze wszystkimi $cianami podgrzewanymi.
Wszystkie $ciany komory utrzymywane w jednej temperaturze. Komora reakcyjna
umieszczona w oddzielnej komorze prozniowej w celu zabezpieczenie komory prézniowej
przed osadzaniem si¢ na niej powlok.
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Komora reakcyjna wyposazona jest systemu gazu obojetnego, uklad zaworéw kierujacy
najwiekszy mozliwy puls prekursora. System gazéw obojetnych musi zapewnia¢ brak
zanieczyszczen wynikajacych z obecnosci w linii prekursorowej dwdéch prekursordw.
System gazoéw musi zapewnia¢ brak kondensacji i zachodzenia proceséw CVD w liniach
prekursorach jak i w komorze. System musi by¢ tak zaprojektowany, zeby nie bylo miejsca
w ukladzie, gdzie moga reagowaé resztki prekursoréw. Linie prekursorowe musza by¢
wyposazone w system plukania — gaz obojetny jest wstrzykiwany do linii prekursorowej i w
tym samym czasie prézniowo wysysana jest zawarto$¢ linii wraz z gazem obojetnym i
resztkami prekursorow.

Komora reakcyjna musi byé montowana bez narzedzi w celu zapewnienia mozliwosci
szybkich przegladow i fatwego czyszczenia komory.

System musi umozliwiaé szybka zmiane reakcyjnych komér w celu zapewnienia
mozliwosci uzytkowania urzadzenia przez wiele grup badawczych, oraz brak
zanieczyszczen z poprzednich proces

System musi umozliwié¢ podgrzewanie podtozy do co najmniej 400 °C

Co najmniej jedna linia gazu nosnego umozliwiajaca prace zaréwno z argonem jak i azotem
Co najmniej jedna linia ciektych prekursoréw

Zrédia prekursoréw ciekltych musza byé wyposazone w system by-pass zapewniajgcy
plukanie linii.

Co najmniej jedna linia prekursorow gazowych

System musi umozliwi¢ czyszczenie linii prekursoréw i komory reakcyjnej

System musi by¢ wyposazony w modut wychwytujacy pozostatosci prekursoréw

System musi umozliwia¢ uzytkowanie prekursoréw roznych producentéw (innych niz
producent systemu)

System musi umozliwia¢ rozbudowe uktadu do co najmniej 16 linii prekursoréw w tym
réwniez o linie prekursoréw w postaci stalej

Kontrola systemu musi sie odbywa¢ za pomoca komputera PC poprzez oprogramowanie z
interfejsem graficznym i sterowniki PLC w celu zapewnienia odpowiedniego
bezpieczenstwa niezaleznego od systemu operacyjnego.

Oprogramowanie musi obstugiwaé wielu uzytkownikéw z réznymi uprawnieniami do
obstugi sprzetu.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i zmiany procedur procesu nanoszenia oraz
mie¢ zaimplementowane sprawdzone procedury

Jesli kompatybilne aktualizacje oprogramowania staja si¢ dostepne w celu skorygowania
bledéw, poprawy bezpieczenstwa lub do usprawnienia wydajnosci procesu, to muszg one
by¢ dostarczone bez dodatkowych opfat.

Przed instalacja musi by¢ dostarczony co najmniej jeden drukowany podrecznik w jezyku
angielskim obejmujacy dzialanie urzadzen, instalacji, utrzymania, rozwigzywanie
problemow, oraz schematy potaczen.

Ze wzgledu na duza ilo$¢ grup badawczych urzadzenie musi dawa¢ mozliwos¢ rozbudowy o
komory: do 1000°C, komore do nanoszenia powlok na czastki, komorg bebnowa do
wdrazania procesoOw Roll to Roll, komore kapielowa dla obiektow 3D

DODATKOWE AKCESORIA

Mozliwo$¢ rozbudowy uktadu o system plazmowy CCP w trybach zdalnym i bezposrednim | 10 pkt.
bez konieczno$ci zmiany systemu pomp prézniowych w przysztosci

Zastosowanie oprogramowania sterujacego procesem z udostepnionym kodem zrédlowym 5 pkt.
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Dodatkowa komora reakcyjna 10 pkt.

Dostarczenie prekursoréw umozliwiajacych nanoszenie warstw: TiO,, TiN, ZnO, ZnN, | 15 pkt.
A1203, LiTi204, SI‘Ti203, V205, YSZ

Po zmianie:

System ALD

Wymagane cechy i oprzyrzqgdowanie

System musi by¢ dostosowany do pracy w clean roomie klasy 1000

System musi umozliwia¢ rozbudowe w celu nanoszenie warstw metalicznych, tlenkowych i
azotowych (co najmniej takich, jak: Al,Os, Al,Os:Er, ALO;:Yb, AIN, CaF,, CaS, Co, HIN,,
HfO,, Ir, La,0;, LiTi,O4 Ni-Fe-Mn-O, Ni-Fe-O, PbS, Pd, Pt, Ru, Sin, SiO,, SiO,:Al, SrF,
SrS, Ta,0s, TaN, TiAIN, TiN, TiO,, TiN, VO,, Y-Fe-O, YSZ, ZnN, ZnO, ZnO:Al., ZnS,
7ZnS:Mn, ZrO,) z komercyjnie dostepnych prekursoréw.

Metalowa komora reakcyjna umozliwiajagca nanoszenie warstw na obiekty o maksymalnej
$rednicy co najmniej 100 mm i maksymalnej wysokos$ci co najmniej 3mm.

Komora z przeplywem bocznym lub prostopadtym do podloza w celu umozliwienia
cze$ciowego pokrywania podtoza np. pot wafla.

Komora reakcyjna powinna posiada¢ podgrzewane $ciany do co najmniej 150 °C
Komora podgrzewana ze wszystkich stron ze wszystkimi $cianami podgrzewanymi.

Wszystkie $ciany komory utrzymywane w jednej temperaturze. Komora reakcyjna
umieszczona w oddzielnej komorze prozniowej w celu zabezpieczenie komory prézniowej
przed osadzaniem si¢ na niej powlok.

Komora reakcyjna wyposazona jest systemu gazu obojetnego, uklad zaworéw kierujacy
najwickszy mozliwy puls prekursora. System gazoéw obojetnych musi zapewnia¢ brak
zanieczyszczen wynikajgcych z obecnosci w linii prekursorowej dwoch prekursorow. System
gazéw musi zapewniaé brak kondensacji i zachodzenia proceséw CVD w liniach prekursorach
jak i w komorze. System musi by¢ tak zaprojektowany, zeby nie byto miejsca w ukladzie,
gdzie moga reagowaé resztki prekursoréw. Linie prekursorowe musza by¢ wyposazone w
system plukania — gaz obojetny jest wstrzykiwany do linii prekursorowej i w tym samym
czasie prézniowo wysysana jest zawarto$¢ linii wraz z gazem obojetnym i resztkami
prekursorow.

Komora reakcyjna musi byé montowana bez narzedzi w celu zapewnienia mozliwo$ci
szybkich przegladéw i tatwego czyszczenia komory.

System musi umozliwia¢ szybka zmiane reakcyjnych komér w celu zapewnienia mozliwosci
uzytkowania urzadzenia przez wiele grup badawczych, oraz brak zanieczyszczen
z poprzednich proces

System musi umozliwi¢ podgrzewanie podtozy do co najmniej 400 °C

Co najmniej jedna linia gazu no$nego umozliwiajaca prace zaréwno z argonem jak i azotem
Co najmniej jedna linia ciektych prekursorow

Zrédla prekursoréw cieklych musza byé wyposazone w system by-pass zapewniajacy
phukanie linii.
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Co najmniej jedna linia prekursoréw gazowych

System musi umozliwi¢ czyszczenie linii prekursoréw i komory reakeyjnej

System musi by¢ wyposazony w modut wychwytujacy pozostalodei prekursoréw

System musi umozliwia¢ uzytkowanie prekursoréw réznych producentéw (innych niz
producent systemu)

System musi umozliwia¢ rozbudowe ukladu do co najmniej 14 linii prekursoréw w tym
réwniez o linie prekursoro6w w postaci stalej

Kontrola systemu musi sie odbywaé za pomocg komputera PC  poprzez oprogramowanie z
interfejsem graficznym i sterowniki PLC w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczefistwa
niezaleznego od systemu operacyjnego.

Oprogramowanie musi obstugiwaé wielu uzytkownikéw z réznymi uprawnieniami do obstugi
sprzetu.

Oprogramowanie musi umozliwiaé tworzenie i zmiany procedur procesu nanoszenia oraz
mieé zaimplementowane sprawdzone procedury

Jesli kompatybilne aktualizacje oprogramowania staja sig dostgpne w celu skorygowania
bledéw, poprawy bezpieczenstwa lub do usprawnienia wydajnoéci procesu, to musza one by¢
dostarczone bez dodatkowych oplat.

Przed instalacja musi by¢ dostarczony co najmniej jeden drukowany podrecznik w jezyku
angielskim obejmujacy dzialanie urzadzen, instalacji, utrzymania, rozwigzywanie probleméw,
oraz schematy polaczen.

Ze wzgledu na duzg ilo§é grup badawcezych urzadzenie musi dawaé mozliwos¢ rozbudowy o
komory: do min 800°C, komore do nanoszenia powlok na czastki, komore bebnowg do

wdrazania proceséw Roll to Roli, komore kapielows dla obiektéw 3D

DODATKOWE AKCESORIA

Mozliwosé rozbudowy ukladu o system plazmowy CCP w trybach zdalnym i bezposrednim
bez koniecznosci zmiany systemu pomp prézniowych w przysziosci 5 pkt.

Mozliwos¢ rozbudowy ukladu o system plazmowy ICP w trybie zdalnym bez koniecznosci

zmiany systemu pomp prozniowych w przysziosei. 5 pkt.
Zastosowanie oprogramowania sterujgcego procesem z udostepnionym kodem Zrédfowym 5 pkt.
Dodatkowa komora reakcyjna 10
pkt.
Dostarczenie prekursoréw umozliwiajacych nanoszenie warstw: TiO,, TiN, ZnO, ZnN, ALO;, | 15
LiTizO4, SI’TiQOg, V205, YSZ pkt

2} Rdz. IX. Pkt 12

Prrzed zmiang: Oferte nalezy zlozy¢ w dwoch (Jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamknietych
opakowaniach, uniemozliwiajacych odczytanie zawartoéci bez ich uszkodzenia. Zewnetrzne opakowanie
winno byé zaadresowane:
Politechnika Gdanska
Gmach Gléwny Skrzydio B
Al Zwycigstwa 27
80-233 Gdanisk
i opisane:
wdostawa systemu osadzania cienkich warstw metodg ALD wraz z niezbednym opriyrigdowaniem w ramach
projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdariskiej
nr postepowania ZP/77/651/D/13
Nie otwieraé przed dniem 05.04.2013 godz. 12:00

Projekt ,Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdanskiej” wspdifinansowany przez Unie Europejska
ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.
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Po zmianie: Oferte nalezy ziozy¢ w dwéch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamknigtych
opakowaniach, uniemozliwiajacych odczytanie zawartodci bez ich uszkodzenia. Zewngtrzne opakowanie
winno by¢ zaadresowane:
Politechnika Gdanska
Gmach Gléwny Skrzydio B
Al Zwyciestwa 27
80-233 Gdafisk
1 opisane:
wdostawa systemu osedzania cienkich warstw metodg ALD wraz 7 niezbednym opriyrigdowaniem w ramach
projekiu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdanskiej
nr postepowania ZP/77/051/D/13
Nie otwieraé przed dniem 15.04.2013 godz. 12:00

3) Rdz. X. Pkt. 4 oraz 6.

Przed zmiang:

1.Termin skladania ofert uptywa w dniu 05.04.2013 o godz. 11:30.
6.Otwarcie ofert nastapi w dniu 05.04.2013 o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiajacego: Politechnika
Gdanska, Gmach Glowny skrzydio B, pok. 206, G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk.

Po zmianie:

4.Termin skladania ofert uptywa w dniu 15.04.2013 o godz. 11:30.

6.0twarcie ofert nastapi w dniu 15.04.2013 ¢ gedz. 12:00 w siedzibie Zamawiajgcego: Politechnika
Gdanska, Gmach Glowny skrzydlo B, pok. 206, G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk.

4y Rdz XII Kryteria oceny ofert. pkt 3 p.pkt. 2)

Przed zmiang:
2) Kryterium przedmiotowe- Zamawiajacy oceni oferte w nastepujgcy sposob:

Za zaoferowanie nastepujacych wlasciwosci oferta moze uzyska¢ dodatkowo:

Mozliwos¢ rozbudowy uktadu o system plazmowy CCP w trybach zdalnym | 10 pkt.
i bezposrednim bez koniecznosci zmiany systemu pomp prozniowych w
przysziosci

Zastosowanie oprogramowania sterujgcego procesem z udostepnionym | 5 pkt.
kodem zZrédlowym
Dodatkowa komora reakcyjna 10 pkt.
Dostarczenie prekursordw umozliwiajacych nanoszenie warstw: TiO,, TiN, | 15 pkt.
ZDO, ZHN, AIzOg, LiTi;_)O4, SI‘TizO3, V205, YSZ

Po zmianie:
2) Kryterium przedmiotowe- Zamawiajgcy oceni oferte¢ w nastgpujacy sposéb:

Za zaoferowanie nastepujacych whasciwosci oferta moze uzyskac dodatkowo:

Mozliwoé¢é rozbudowy ukladu o system plazmowy CCP w trybach | 5 pkt.
zdalnym 1 bezposrednim bez konieczno$ci zmiany systemu pomp
prozniowych w przysziosci

Zastosowanie oprogramowania sterujgcego procesem z udostepnionym | 5 pkt.
kodem zroédiowym
Dodatkowa komora reakcyjna 10 pkt.
Dostarczenie prekursoréw umozliwiajgeych nanoszenie warstw: TiO,, | 15 pkt.
TiN, ZnO, ZnN, ALO;, LiTi;04, SrTi;0,, V05, YSZ

Projekt ,,Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdariskiej” wspdffinansowany przez Unie Europejskg
ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.
Warto$¢ dofinansowania — 73 664 000 zi.
Numer umowy o dofinansowanie. UDA-POIS.13.01-017/08-00.



INFRASTRUKTURA unaeuroresska [NCEEN
| SRODOWISKO RozwoJL ReGioNALNEGD (AR

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCH

Mozliwo$¢ rozbudowy ukladu o system plazmowy ICP w trybie zdalnym bez | 5pkt.
konieczno$ci zmiany systemu pomp prézniowych w przysztosci.

5 Zalgcznik nr 4 do SIWZ.

Powyzsze zmiany stanowig integralng cze$é¢ SIWZ.

KANCLE

(Kierownik Zamawiajgcego
}ub osoba upowazniona)

Projekt ,Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdariskiej” wspdtfinansowany przez Unie Europejskg
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ
ZP/77/051/D/13
OFERUJEMY:
{PRODUCENT/MODEL)
TAK/ NIE

System musi by¢ dostosowany do pracy w clean roomie klasy 1000

System umozliwia rozbudowe w celu nanoszenie warstw metalicznych, tlenkowych

1aZ0tOWYCh (L. )]
Metalowa komora reakcyjna umozliwiajaca nanoszenie warstw na obiekty o
$rednicy ... mm i wysokodei ..... mm.

Komora z przeptywem .........

Komora reakcyjna posiadajaca podgrzewane $ciany do .... °C

System musi umozliwi¢ podgrzewanie podlozy do ...... °C

Co najmniej jedna linia gazu no$nego umozliwiajaca prace z ............

System umozliwia rozbudowe uktadu do .... linii prekursoréw
w tym rowniez o linie prekursoréw w postaci stalej

Oprogramowanie ..... (funkcje)

Urzadzenie daje mozliwo$¢ rozbudowy o komory: do ....°C, komore do nanoszenia
powlok na czgstki, komorg bebnowa do wdrazania proceséw Roll to Roll, komore
kapielowa dla obiektéw 3D

DODATKOWE AKCESORIA TAK/NIE

Mozliwosé rozbudowy ukladu o-system plazmowy CCP w trybach zdalnym i
bezposrednim bez konieczno$ei zmiany systemu pomp prézniowych w przysziosci

Mozliwos¢ rozbudowy ukladu o sysfem plazmowy 1CP.-w trybie zdalnym bez koniecznosci
zmiany systemu pomp prézniowych w przysziosci.

Zastosowanie oprogramowania sterujgcego procesem z udostgpnionym kodem
zrédlowym

Dodatkowa komora reakcyjna

Dostarczenie prekursoréw umozliwiajacych nanoszenie warstw: TiO,, TiN, ZnO,
ZHN, A1203, LiTi204, SI'TizOg, V205, YSZ

Projekt ,Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdariskiej” wspdffinansowany przez Unig Europejskg
ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.
Wartosc¢ dofinansowania —~ 73 664 000 zf.
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-017/08-00.



